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Uklad zawiera dwa niezalezne przerzutniki D", ‘Dane 2
we lfcis D /DATA/ przepisywane s3 na wyjicle Q podczas
zbucza‘ sygnalu zegarowego CP /CLOCK
PULSE/. Ustawianie i1 zerowanie przerzutnikéw odbywa sie
Przez podanle wysoklego stanu na wejécia S /SET/ albo
R /RESET/ i1 jest niezalezne od sygnalu zegarowego CP.

narasta jacego

Uktad wyprowadaen

MCY 74013N

MCY 64013N

Dwukrotny przerzutnik
typu ,

SSI CMOS
Bramka aluminiowa

Obudowa CE 70

Tabela standéw logicznych

/dla n-tego cyklu zegarowego/

We JScia WyJdcia

CcP D R S Qn Qn

N _# 0 0 0 0 1

Upp 2@ 2@ 2cP 2R 20 2% P 4 0 0 1 0
el {7 el [ r] 51 [5]- - _

[ -—.:*: T | X ¢ O [Qn-1 | 9es

—Ja s x x 1 0 0 1

D A
()Rw X X 0 1 1 0
__._J
x b { 1 1 1 1
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Parametry dopuszczalne

\_ - zbocze opadajgoe

/"~ ~ zbooze narastajgoe

x - stan dowolny

/0, g = ov/
% Wartoéé
g azwa Jedn,

Oznaczenle Naz - —
Usp Naplecie zasilania v -0,5 +20
Uy Naplecie we jSciowe v -0,5 Upp *+ 0,5%
II Prad wejéciowy mA -10 +19
PI) ‘Moo rozpraszana nW 500
t Temperatura otoczenia w czasie

amb pracy
MCY 7h...oN e ~40 +85
MCY 64....H g 0 +70
[¢] o
by Temperatura przechowywanis Cc ~-9% +125
slg
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Parametry charakterystyczne statyczne

Wartodé Warunki pomiaru
Osna- 4 t 25% t Uy o Y
ozenie Nazwa Jedn. amdb min amb mAx
min max oin typ | max win max [V] [V] {V]
I Prad zasilania 1 0,02 1 30 {0;%« 5
DB w “iniﬂ spo- 2 0,02 2 60 {0310 10
ERSERE nA 0,02 4 120 }0;15 15
20 0,04 20 600 j0;20 20
Org Napiecie wejsdclo- 3,5 3,% ° 3,5 Gy5;34,5 5,
we w stanie wyso- v 7 7 7 139 10
ki
- 11 11 11 1,5313,5 15
UIL Napiecie wejscio- 145 1,5 1,5 0,5:4,5 5
we w stanie nis-~ v 3 3 3 1;9 10
ki
" 4 4 4 1,5513,51 15
I; Prad wejéciowy ua +0,1 107} 40,1 +1 o1 18
1 P Napiecie wyjécio~- - v " 3 <10
O we -estanie wyso-| V UI.vD 0,03 UDD 0,05 UI:\l'l UDD 0,05 O’UDD 5310515
kKim
L1 Napieclie wyJjécio- -
or . ;e w stanie nis- v 0,05 0 0,05 0,05 O;Um., 53103515
im
IOH Prad wyjsciowy -0,64 «0,51 -1 -0, 36 0;5 b6 5
w stanie wysockim ” -2 1,6 | =3,2 1,15 0;5 2,5 5
1,6 1,3 -2,6 -0,9 0;10 9,5 10
~4,2 =3y4 -6,8 204 0315 13,5 15
IOI. Prad wyjéciowy 0,64 0,51 1 0,36 0;5 O, 4 5
w stanie niskim ma 1,6 1,3 2,6 0,9 0310 0,5 10
by 354 6,8 2,4 0315 1,5 15
tamb mip = ~40°C  dla MCY 6b....; 0°c  dla MCY 74....
d o - (o]
tamb max = *89C dla MCY 64....; +70°C  dla MCY Th....
Parametry charakterystyczne dynamiczne
. o ’
[tomp = +25°C, t, = t, = 20 ns, C; ='50 PF, R = 200 k/
P - Wartoéé Warunki
czenie S Jedn. "o T +yp [ max gomiaru»
: oo [V]
tPLH Czag £§opagaoji zmtany stanu 150 300 5
4 skiego na wysoki ~
>R & y CP —Q,Q| ns 65 | 130 | 10
tPHL Czas propagac}i zmiany stanu
z wysokiego na niski 45 90 15
t Czas propagacji zmiany stanu 150 300 5
PLH Z niskiego na wysoki S—Q
R— § ns 65 130 10
45 90 15
tPHL Czas propagacjl zmiany stanu _ 200 400 5
z wysokiego na niski S —= Q
5 ns 85 (AN tQ
e
Q 60 | 120 | 15
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cd. tabi.

ern B Wartosé Warunki
e Nazwa Jedn. in typ e ﬁomiagu
o [V]
ta Czas narstania zbocgza sy- 100 200
TLH gnalu wyjéciowego ns 50 100 12
tTHL Czas opadania zbocza sy-
gnalu wyjéciowego . 40 80 15
2x/ Maksymalna czgstotliwoéé 3,5 7 5
C max sygnalu zegarowego MHz 8 16 10
12 24 ‘15
tw iy Minimalna szerokosé impul~ 70 140 5
su zegarowego. CcP ns 30 60 10
20 40 15
90 180 5
SR ns 40 80 10
25 50 15
tsy win Minimalny czas umieszczenila 20 40 5
sygnalu na we jéciu D wzgle- - 10 20 10
dem narastajgcego zboocza
sygnalu CP 7 15 15 |
tr,tf Czas narastania gzbocza sy- 15 5
gnatu we jSciowego » CP ps & 10
Czas opadania zbocza sygna- 1 15
Tu we jéciowego .
CI Pojemnoéé wejdciowa PF 5 745

x/Pomiar wykonano przy tr = tf = 5 ns

f r_
Vi
- £~ 90%
— 50%
10 %
Vi

U

“II

Uon
—— 90 %
g— 50%
.
10 %
e Yg,
Yrim truL
|0

Definicje parametréw dynemicznych
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